Especificaciones técnicas :

Nimero de salidas

Entradas

Margen de frecuencia de salida MHz
Nivel de salida dBuv
Planicidad dB
Salida Test dB
Margen de regulacién de ganancia dB
Pre-énfasis seleccionable

Longitud de onda de entrada nm
Potencia de entrada éptica dBm
Potencia éptica maxima dBm
Pérdidas 6pticas de retorno dB
Dispositivo receptor éptico

C/N dB
cso dB
CTB dB

Ruido equivalente de entrada pPA/VHZ
Conectores 6pticos
Conectores RF

Impedancia Q
Corriente max. mA
Tensién de alimentacién Vdc
Tensién de alimentacién RF Vdc
Corriente max RF mA
p de i i °C

indice de proteccién (IP)

Ref. 238101

1
TERR
47 ...1220
100
-1
-30
0..18
3dB/7dB/9dB
1200 ... 1600
-10...-1
2
>40
Fotodiodo PIN InGaAs
>51
> 60
> 60
<6
SC/APC
"F" hembra
75
305
11..35
11..35
305
-5...45
30

Medidas realizadas con un transmisor ref. 233306. El nivel de entrada de RF en el
transmisor es 81dBpV/21dBmV. 42 Ch CENELEC. Control de ganancia en pasos de 2 dB.
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